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MN-ZN MATERIALS

  ●L25:    2500ui    一般用POWER材,相當於PC40

●DC36:   3600ui    高溫加電流後的表現優於DC60,適合大電流的POE+
                              設計使用

●DC38:   3800ui    高低溫加電流後的表現優於DC60,加電流後電感降幅小

●DC40:   4000ui    耐大電流材質,適合POE+設計使用

●DC50:   5000ui    一般CHOKE用,阻抗表現與STEWARD35材相當

●DC60:   4700ui    100/1000 BASE網路變壓器適用

●H10:     10000ui   電感穩定之高導材

●LH10:   10000ui   低溫高導材

●H15:     15000ui   電感穩定之高導材

●  主要成份: 氧化鐵  氧化錳  氧化鋅   其他微量添加元素 
    粉料等級主要由以上各種元素的純度決定,供應我司粉料的日本廠商均使用高    
    純度的元素



NI-ZN  MATERIALS

● N1:   125ui  阻抗表現與FERRONICS的K材相當

● N7:   730ui   適合100~200MHz的濾波CHOKE

●N8:    850ui  阻抗表現與FERRONICS的J材相當

●N20:  2000ui  特殊EMI要求使用

●主要成份:氧化鐵 氧化鎳 氧化鋅  其他微量添加元素
  粉料等級主要由以上各種元素的純度決定,供應我司粉料的日本廠 
  商均使用高 純度的元素



COATING

●Parylene  : 主要用於尺寸較小的磁環,磨擦系數較低(接近
                     PTFE特富龍),可減少繞線時的線傷,並起絕緣效果

●Epoxy       :  主要用於較大尺寸的磁環,減少繞線時的線傷,並起
                      絕緣效果
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研新的材料-DC50



研新的材料-DC50



研新的材料-DC50



研新的材料-N8



研新的材料-N8



研新的材料-N8



研新的材料-N7



研新的材料-N7



研新的材料-N7



研新的材料-LDC60



研新的材料-LDC60



研新的材料-LDC60



研新的材料-H15



研新的材料-H15



研新的材料-H15



研新的材料-LH10



研新的材料-LH10



研新的材料-LH10



研新的材料-DC60



研新的材料-DC60



研新的材料-DC60



研新磁环的原材料-铁粉
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研新的磁环
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研新磁环的涂层-N粉


